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概述   
ECI2521是一款單通道高壓線性 LED 恒流驅動晶片，內部集成 500V 高壓 MOS。 

 

ECI2521可通過外設電阻對輸 出電流進行設置，電流可在 3mA~100mA 範圍 內進行任意調

節，晶片電流精准度可達到±3%。 

 

ECI2521內置負溫度補償功能，有利於改善線性電源系統的源調整率；內置過溫調節功能可

以有效防止系統溫度突變造成的損壞。 

 

ECI2521整個系統具有週邊簡單，應用靈活，可靠性高，體積小，系統成本低等優點；合適

的封裝技術可應用於各類 LED 燈具。 

 

特性 
� 恒流控制技術  

� 系統效率最高達 93%  

� 輸出電流可程式設計  

� 片間輸出電流偏差：±3%  

� 內置負溫度補償，改善源調整率  

� 晶片應用系統無 EMI 問題  

� eSOP-8L、SOT-89-3L、TO-252-2L 封裝 

 

 

應用 
� LED 日光燈  

� LED 球泡燈，蠟燭燈，玉米燈  

� LED 吸頂燈  

� 景觀燈  

� 其他 LED 照明 

 

 

典型應用 
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訂購資訊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

註：根據應用和 PCB 設計，選擇料號以獲得正確的封裝類型和熱保護功能 
 
 
 
 
 
 
內部框圖 
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引腳封裝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
引腳描述 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
極限參數 
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電氣特性  

TA=25℃，如無其他條件不另作說明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
應用指導 
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輸出電流設定 
ECI2521是高效率線性 LED 驅動晶片，LED 電流可通過週邊電阻調節： 
 
 
 
其中，IOUT為設置 LED 的電流； VISET是 ISET 引腳基準電壓；RSET為外設電阻(用於設定 LED 

工作電流)。 
 
 
 
理論效率計算： 
應用電路工作效率計算如下： 
 
 
 
 
 
其中 VIN 是系統輸入電源電壓， VF 是單個 LED 工作電壓降。 可看出系統串聯的 LED 數 量 

n 越大，系統工作效率越高。 
 
 
 
LED 串聯數量設計： 
VOUT 埠電壓 VOUT = VIN–n*VF，為保證晶片正常工作，需保證 VOUT 引腳電壓大於 VOUT 

最小輸入電壓；系統串接的 LED 數量 n 為： 
 
 
 
 
 
負溫補償/熱調節功能： 
ENI2521晶片的結溫達到 TREG時開啟負溫度補償調節功能，逐漸降低 LED 電流從 而達到降低

功率，保證燈具不會因電壓升高而過溫損壞內部 LED 燈珠及周圍器件。 

 

 

 

 

PCB layout 設計： 
1. 晶片下方的裸露散熱焊盤用於提高封裝的功耗能力。如果焊接在散熱焊盤上的 

PCB 銅箔可以盡可能大，這樣會使導熱性得到更大的改善。 
2. 電阻 RSET的兩端引線盡可能短。 
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封裝 
1、eSOP-8L / ECI2521DE 封裝尺寸 
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2、SOT-89-3L / ECI2521DS 封裝尺寸 
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3、TO-252-2L/ ECI2521DT 封裝尺寸 
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使用注意事項 
 

1. 密封袋(鋁箔袋)的計算保質期：在 < 40°C和 < 90%相對濕度(RH) 的條件下存放 12 

個月。 
2. 產品體表最高溫度：260°C。 
3. 打開密封袋以後，接受回流焊或其他高溫工藝的產品必須： 

A. 在 ≤30°C/ 60% RH 溫濕度的工廠條件下，在 168 小時內完成上板；或 
B. 儲存在濕度 <10 % RH 的條件下。 

4. 若出現以下條件，在上板之前，產品需要烘烤： 
A. 在 23±5°C 條件下、濕度指示卡顯示 >10% 時； 
B. 3-A 或者 3-B的條件未達到。 

5. 如果需要烘烤，產品可在 125±5°C 下烘烤 48 小時。 
 
 
 


